


















专利名称(译) 阵列基板及其制备方法，液晶板

公开(公告)号 US20170108722A1 公开(公告)日 2017-04-20
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当前申请(专利权)人(译) 深圳市中国星光电科技有限公司.

[标]发明人 GAO DONGZI

发明人 GAO, DONGZI
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CPC分类号 G02F1/1368 G02F1/133345 G02F1/134309 G02F1/136286 G02F2001/136295 G02F1/133514 
G02F2001/133302 G02F2201/123 G02F1/136227 H01L27/124

优先权 201510166113.3 2015-04-09 CN

其他公开文献 US9804464

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

阵列基板包括玻璃基板和形成在玻璃基板上的多个像素结构，每个像素
结构包括透光区域和非透光区域，其中非透光区域包括栅电极，栅极绝
缘层，有源层，源电极，漏电极和钝化层依次形成在玻璃基板上;透光区
域包括直接形成在玻璃基板上的像素电极，像素电极延伸到非透光区域
并电连接到源电极或漏电极。还提供了一种制备阵列基板的方法和包括
该阵列基板的液晶面板。
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